Luminiscence barevnych SiV center v diamantu
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Literatura:

Nékteré bodové defekty v diamantu se v poslednich
dobé t&si velké pozornosti jak zhlediska teoretické
fyziky, tak i zhlediska jejich uplatnéni v praxi. Tyto
izolované defekty, tzv. barevna centra, mohou slouzit
napiiklad jako biosenzory, zdroje jednotlivych fotonti
nebo potencidlni zakladni jednotky pro kvantové
pocitace. Vysoce kvalitni diamantové vzorky s
dostate¢nou koncentraci barevnych center také mohou
byt studovany jako média pro zesileni svétla
stimulovanou emisi. Pro wvyuziti barevnych center
v ruznych aplikacich jsou zapotiebi pifesné znalosti
vlastnosti jejich optickych prechodu.

Cilem tohoto projektu bude opticka charakterizace
vybranych diamantovych vzorkll zejména s SiV
(silicon-vacancy) centry pomoci luminiscenénich
meéteni za riznych teplot (13 — 300 K). Projekt je mozné
roz$ifit i o méfeni luminiscence s vysokym casovym
rozliSenim. Vzorky pro tento projekt jsou vyvijeny a
piipravovany spolupracujicim pracovi§tém FzU AV
CR.
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